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| DISCIPLINA: Eletrdnica | CODIGO: ETNO1 |

VALIDADE: Inicio: FEVEREIRO/2020

Eixo: Eletronica Disciplina Equalizada: N&ao
Carga Horéria Total: 50 horas / 60 horas/aula Créditos: 4
Modalidade: Tedrica Integralizacéo: Obrigatéria

Classificacdo do Conteudo pelas DCN: Profissionalizante

Curso(s) Periodo

Engenharia de Controle e Automacéo 5¢

Departamento: Departamento Eletroeletrbnica

Ementa:

Introducdo aos sistemas eletrbnicos; diodos: estrutura atdmica, dopagem e
juncédo PN; diodo ideal; modelos linearizados; anélise de circuitos com diodos; diodo
zener; diodo emissor de luz; circuitos grampeadores, ceifadores, detectores de pico e
multiplicadores de tensédo; modelo pequenos sinais de diodo; circuitos retificadores
de meia onda e onda completa. TBJ: principios de operacdo e caracteristicas;
polarizacdo; operacdo como chave; transistores em circuitos amplificadores;
amplificador operacional: caracteristicas, aplicacées lineares e ndo-lineares. Outros
dispositivos semicondutores.

INTERDISCIPLINARIEDADES

Pré-requisitos

ELEO1 - Materiais Elétricos
Co-requisitos

ELEO3 - Analises de Circuitos Elétricos Il

Objetivos: A disciplina devera possibilitar ao estudante

1.Analisar circuitos eletrénicos envolvendo os principais dispositivos eletrénicos.
2.Projetar circuitos eletrénicos utilizando os principais dispositivos eletrénicos.
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Unidades de ensino

Carga-horaria
Horas-aula

1. | Diodos semicondutores

Introducéo a eletronica

Materiais semicondutores

Nocoes de fisica dos semicondutores
Diodo semicondutor (diodo ideal, diodo real, dados técnicos)
Resisténcias cc e ca do diodo

Folhas de dados

Capacitancia de transicao e de difuséo
Tempo de recuperacao reversa
Notacdes do diodo semicondutor
Diodo zener

Diodos emissores de luz

4

2. | Aplicacgtes de diodos

Andlise por reta de carga

Aproximacdes para o diodo

ConfiguracOes série, paralelo e série-paralela de diodos
Circuitos retificadores monofasicos

Consideracdes gerais sobre filtros

Filtro a capacitor

Projeto de reguladores zener

Circuitos combinados: Retificadores, Filtro a capacitor e
reguladores zener

Outros circuitos com diodos: ceifadores, grampeadores,
multiplicadores de tensdo

10

3. | Transistores de juncéao bipolar (TBJ)

Introducéao

Aspectos construtivos dos transistores bipolares
Operacao do transistor

Configuracéo base-comum

Acao amplificadora do transistor

Configuracdo emissor-comum

Configuracéo base-comum

Limites de operacao

Folhas de dados

4. | Polarizacéo cc do TBJ

Ponto de operacao

Circuito de polarizacao fixa

Circuito de polarizacao estavel do emissor
Polarizagéo por divisor de tensao
Polarizagéo cc com realimentacéo de tensao
ConfiguracOes de polarizagbes combinadas
Procedimento de projetos

Circuitos de chaveamento com transistor
Transistor pnp
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Estabilizacdo da polarizacao
Aplicacbes diversas

5. Noc¢des de modelagem do transistor TBJ 4
Amplificagdo no dominio ca
Modelagem do TBJ

Parametros importantes: Zi, Zo, Av e Ai
Modelo de Ebers Moll

6. | Andlise do TBJ para pequenos sinais 4
Configuracdo emissor-comum

Configuragéao seguidor-de-emissor (opcional)
Configuragéo base-comum (opcional)
Configuragéo coletor-comum (opcional)
Modelagem por parametros h

7.|Andlise de sistemas sob o efeito das impedancias do sinal de 6
entrada e da carga (Rs e RL)

Sistemas de dois acessos

Efeito da impedancia de carga

Efeito da impedancia da fonte

Efeito combinado

Aplicacdo em circuitos de polarizacdo estudados

8. | Configuracdes compostas 6
Conexao em cascata

Conexao cascode

Conexao Darlington

Par realimentado

Circuitos de fonte de corrente
Circuitos espelhos de corrente
Circuito amplificador diferencial

9. | Amplificadores operacionais (Amp-op) 6
Operacao diferencial e modo comum

Amp-ops basicos

Circuitos amp-ops praticos

Especificacdes do amp-op em CC e CA
Especificacdes de um circuito integrado (Cl) amp-op

10. | Aplicacdes dos amplificadores operacionais 4
Multiplicador de ganho constante
Somador

Seguidor de tenséo

Fontes controladas

Circuitos para instrumentacao
Filtros ativos

11. | Fontes de tenséo lineares 8
Filtro RC

Regulagao de tensao a transistor
Cls reguladores de tensdo

Total 60
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